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РИС. 2. РАДИОПРИЕМНИК Р-326М. Схема электрическая принципиальная ИР .029.022 33 


74. Блок ПЧ ИР2.068.465 

У2 Блок ВЧ ИР2.068.458 

5 Блок питания ИР2.087.020 

94 Счетчик частоты ИР2.721.002 

= Передняя панель ИР2.068.4'71. 
Резисторы ОМЛТ 0№.467.107 ТУ 

2 ОМЛТ-0,125-120 Ом+10% 

85 ОМЛТ-0, 125-470 Ом+10% 

84, В ОМЛТ-0,125-120 0м+10% 

2) ОМЛТ-0,125-4'70 Ом+10% 

В7 ©ОМЛТ-0,125-120 Ом+10% 

В1 Переключатель П2Г-$ ЗП4Н 
Ц30.260.016 ТУ 

В2 Тумблер МТ2 ОКО :260.016 ТУ 

Гн1, Гнёа Гнездо ИРб.604.035-01 Сп 

Кл1 Зажим ИРб.625.001 Сп 
Розетки 

Ш2..-Ш5 СР-75-166 ФВ ВРО.564.007 ТУ 

№ РИМ7-ВГПБ-В 0ЮО.564 .045 ТУ 

Ш? Вилка РПМ7-ВШПБ-В 0Ю0.2564.045 ТУ 

т, та Транзистор 21904А И95.265.008 ТУ 

_ Эквивалент ИР2.245.008 СБ 

81 Резистор ОМЛТ-0,125-78 Ом+5% 
О№ .467.107 ТУ 

Ш1. Щтеккер ИР5.282.093 Ся 
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Таблица разомкнутых контактов 
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1. Вывод 14 микросхемы Уб подсоединить к точке 6 (+5 В). 
2. Выводы 14 микросхем УЗ, У4 подсоединить к точке 1 (+5 В). 
3. Выводы 7 микросхем УЗ, У4, Уб подсоединить к корпусу. 
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БЛОК ВЧ. Перечень элементов к схеме электрической принципиальной 
ИР2.068.468 33 (рис. 5) 


к Наименование Кол. Примечание 
Резисторы 
ОМЛТ 0Ж0.467.107 ТУ 
СТ1-17 0ЖО.-468 .096 ТУ 
81 ОМЛТ-0, 125-520 кОм+10% 1 
&2, В? ОМЛТ-0, 125-220 кОм+10% 2 
Ва ОМЛТ-0,125-120 кОм+10% 1 
5 ОМЛТ-0, 125-56 кОм+10% 1 
ве ОМЛТ-0,125-22>0 кОм+10% т 
87, В8 ОМЛТ-0,125-220 кОм+10% 2 
в9 ОМЛТ-0,125-120 кОм+10% т 
в10 ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% ге 
В18 ОМЛТ-0 ‚125-180 0м+10% 1 
в19 ОМЛТ-0,125-1,5 кОм+10% } 
в20 ОМЛТ-0, 125-180 0м+10% 1 
В21 ОМЛТ-0,125-230 0м+10% 1 
в26 ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 1 
829 ОМЛТ-0,125-1,5 кОм+10% | 
851, 822 ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 2 
555 ОМЛТ-0,125-8,2 кОм+10% рр 
824...В27 ОМЛТ-0, 125-470 0м+10% 4 
829, 840 ОМЛТ-0,125-3,3 кОм+10% 2 
841.--В45 ОМЛТ-0,125-5,9 кОм+10% 5 
Вад ОМЛТ-0, 125-56 кОм+10% 1 
545 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм+10% 1 
В46 ОМЛТ-0,125-3,9 кОм+10% 1 
547...849 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм+10% 5 
850 ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 1 
851 ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 1 
852 ОМЛТ-0,125-820 0м+10% 1 
855 ОМЛТ-0,125-1,5 кОм+10% 1 
854 ОМЛТ-0, 125-56 кОм+10% 1 
855 ОМЛТ-0,125-22 кОм+10% 1 
856, 857 ОМЛТ-0,125-470 кОм+10% 2 
858 ОМЛТ-0,125-220 0м+10% 1 
859, 860 ОМЛТ-0,125-180 0м+10% 2 
864, в65 СТ1-17-1,0 кОм+20%-В 2 
872...874 ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 3 
878 ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 1 
Конденсаторы 
КМ-56 ОЖО.-460.043 ТУ 
КД ОЖ .460.154 ТУ 
КТП ОЖ -460.152 ТУ 
КТ2 0Ю0.465.000 ТУ 
61...03 КТП-1Аз-Н70-5200 по" 80% 3 
С4* 65% КД-1-М47-3,9 пФ+0,4-3 2 2,5..-4,7 ПФ 
06* КМ-56-№47-100 п&+10%-В 1 8,2...120 пФ 
67* КД-1-М47-6,8 пФ+10%-5 1 4,7...8,2 п® 
с8* КМ-56-М47-590 пФ+10%-В 1 220..-470 пФ 
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с9* 

610* 
са” 
©12* 
613* 
614* 
С15* 
С16...С22 
С23 

624 

625 

626, 627 
628* 

с23 
©20* 
634, 652 
622* 

С34 

с35* 

С36 

627% 
658% 
639% 
сво* 
с41* 
С42% 
С45% 
саде 

645 

С46, 647 
с48® 

С49 
650% 
651, 652 
С55н 

654 
655" 
С56 

657 
С58* 
659* 


660%, С61 


с62* 
С65*, с64® 
С65...675 


Е 


Конденсаторы 


КД-1-№47-5,9 пФ+0,4-3 
КД-1-№47-12 пФ+10%-3 
КМ-56-№47-100 пФ+10%-В 
КД-1-М47-6,8 пФ+10%-5 
КМ-56-М47-590 пФ+10%-В 
КД-1-№47-2,9 пФ: ,4-3 
КМ-56-№47-82 пФ+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
ИР4.652.055 
Ки-56-НЗ0-5300 пФ*20%-в 
ИР4.652.055 Сп 


.КТ2-19-1,9/15 


КМ-56-М47-100 пФ+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-М47-590 п$+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-М47-100 п&+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-№47-590 п®+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-№47-82 пФ+10%-В 
КД-1-М47-8,2 п@+10%-3 
КД-1-№47-10 п$+10%-3 
КД-1-№47-8,2 п@+10%-5 
КД-1-№47-8,2 п$+10%-5 
КД-1-М47-18 пФ+10%-5 
КД-1-М47-8,2 п@+10%-5 
КД-1-М47-8,2 пФ+10%-5 
Ки-56-Н20-5200 п&*20%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-М47-100 пФ+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-М47-290 пФ+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-М№47-100 п@+10%-В 
КТ2-19-1,9/15 
КМ-56-№47-290 пФ+10%-В 
Кт2-19-1,9/15 
КМ-56-М47-82 пф+10%-В 
КД-1-М47-8,2 пф+10%-5 
КД-1-М47-10 пФ+10%-3 
КД-1-М47-8,2 пФ+10%-5 
КД-1-М47-18 п$+10%-5 
КД-1-М47-8,2 пФ+10%-3 
КТП-1А2-Н70-2200 пФ*В0% 


ю©юн юн нь вьееюье ве еееьенньее вн вн море 


Примечание 


5,5...4,7 ПФ 
10...15 пФ 
82...120 пФ 
4,7...8,2 пФ 
520...470 пФ 
5,25.-..4,7 ПФ 
68...100 пФ 


83...26 пФ 


82...120 пФ 
520...470 пф 
82.,.120 пФ 
220...470 пФ 
©8...100 пФ 
6,8...10 пФ 
8,2...12 пФ 
6,8...10 пФ 
е,8..-.10 п® 
15...22 пФ 
6,8..-10 пФ 
6,8...10 пФ 
82...120 пФ 
250...470 пФ 


82...120 пФ 


520...470 п® 


‚ 68-..100 пФ 


е,8...10 пФ 
8,2...12 пФ 
6,8...10 пФ 


15...22 пФ 
6,8...10 пФ 








Поз. | 
обозначение Наименование Кол. | Примечание 
| 
Конденсаторы | 





| 

с74 КИ-56-Н20-3300 пе*70%-В 1 
676 | к-56-н50-6800 па" 20%-В 1 
79, 80, | Им 56-Н30-0,053 мка+20%-В 

с85, 686 

С87...690 ( КТП-1Аа-н70-5300 па" 80% 4 
691 КМ-56-№47-297 пФ.10%В 1 
692, 695 КМ-56-Н30-0,055 мкф"20%-В 2 
94 КМ-56-№47-4? п$+10%-В 1 
695, 696 | КМ-56-Н30-6800 па’ 20% в 2 
697 КМ-5а-М47-27 пФ+10% 1 
698 | КМ-5а-М47-470 пФь10% 1 
с99...С101 | Км-56-н30-6800 пф+20%-в 3 
С102, ©10% КМ-56-Н20-0,033 мкФ+20%-в 2 
6104 Кы-56-Н20-6800 п&"20%-В 1 
5105 КД-1-№М47-15 пфь10%-3 1 
с106 | Км-56-М47-59 пф410%-В 1 
6107, 6108 КМ-56-Н20-0 ‚033 мк+20%-В 2 
6109 км-56-М47-82 пФ+10%-В 1 
С110 КМ-56-М47-100 п$+10%-В а 
6111 Км-56-Н20-0,053 мкф*20%-В а 
6112, 611$ | Км-56-Н30-6800 п9*20%-в 2 
6118, с119 км-56-Н30-0,023 мкФ*20%-В 2 

Катушки индуктивности 

1 ИР4. 727.055 1 
1.2 ИРА .727 .035-10 я 
Г5 ИР4.777.035-08 1 
4 ИРд.777.035-05 1 
ь5 ИРА .775 .112-02 1 
16 ИР4 .775.112-01 1 
|7 ИР4 „725.112 1 
ь8 ИРА .777.035-01 1 
$9 ИРА .'777.035-11 1 
10 ИР4 .777.0355-0° 1 
111. ИР4 .777.055-03 1 
12 ИРД. 775 .114-05 4 
р: ИР4.775.114-04 1 
ъ14 ИРЧ.775.114-05 1 
15 ИРА .777.055-02 4 
16 ИР4 .777 .055-09 1 
$17 ИРд .777.055-07 1 
а ИР4.777.035-04 1 
519 ИРА .775 ‹114-02 1 
120 ИР4.775 .114-01 1 
621 ИРА 775.114 1 


Дидди 








| Катушки индуктивности | 
(22 '  ИР4.775.120-04 1 
Е25 `  ИР4.715.120-0$ 1 
31...89 ' Микропереключатель МИЭ 000.360.007 ТУ 9 
819 | Переключатель | 1 Блок ИР2.068.457 
Д1...Д13 | Диод 245226 дРз.362.029-01 ТУ | 13 
| Дроссели высокочастотные . 
‚ ГМО .477.005 “У 
ДРЕ, Дрёа , ДМ-0,2-50 мкГн+5%-В 2 
Дрз...Дрб ДМ-2.4-5 мкГн-0,4-В 7. 
Др7, Др8 |  ДМ-0,2-80 мкГн+5%-В 2 
Др9...Др!2 ДМ-0,2-60 мкГк+5%-В 7 
Транзисторы 
Ти, Т2 | 275685 СБО.336.9051 ТУ 2 
14, Т5 | 20303Е Ц23.365.003 ТУ 2 
т6 ‚ 212685 СБ0.326.051 ТУ 1 
Трансформаторы 
Тр}, Тра ИРА .270 .006-01 2 
Трз | ИР4.770.004 1 
ТрА | Ир4.7?0.003-01 ) 
Ш: Вилка РИМ7-241КП-В ©ЮО.364 .043 ТУ 1 
Шг Розетка РПМ7-8ГП-В 0Ю0.564.043 ТУ 1 
3 | Розетка РПМ7-8ГПБ-В 000 .364.045 ТУ 1 
14, 15 _, Вилка СР-50-74 ФВ ВРО.564.008 ТУ 2 
У1, 2 Усилитель ВЧ ИР2.050.125 2 
У>, Уд Микросхема 5$0ТМ2 6Ко.247.022 ТУу16 2 
у5 Гетеродин ИР2.205.010-01 1 
уе ' Микросхема 520ТМ2 6Ко. 247.022 ту16 1 
уз | Каскад согласующий ИР2.240 .001 1 
| 








Поз. 


обозначение 


#1 


в? 
В 


С1...03 
С4 
65 
Се, с? 
Др 


Т1, те 





*Подбирают при регулировании 


Наименование 


Резисторы 

ОМЛТ ОЖО.467.107 ТУ 

СТ1-17 0ЖО.468.096 ТУ 
ОМЛТ-0,125-470 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-4,7 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-2,5 кОм+10% 
СТ1-17-1,0 кОм+20%-В 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 

Конденсаторы 

КМ-56 ОЖО.460 .045 ТУ 

КТП ОЖО.460.153 ТУ 






Примечание 








5,9...6,8 кОм 








вБвьнв 


820 Ом...1,2. кОм 








КИ-56-Н20-0,023 мкФ+20%-В 





КТП-1Аа-Н70-2300 п9*8% 


КИ-56-Н20-0,025 мкФ+20%-В 







КЫ-56-Н20-2200 п4*20%-В 


юн 





Дроссель высокочастотный 
ДМ-0,2-60 мкГн+5%-В ГИО.477.005 ТУ 
Транзистор 212505Е Ц25.565.005 ТУ 






РИС. 4. УСИЛИТЕЛЬ ВЧ. Схема электрическая принципиальная ИР2.050.123 33 


п 
обоз 


В 


ОМЛТ-0,125-100 Ом+10% 1 
Е2 ОМЛТ-0,125-100 кОм+10% 1 
В5* ОМЛТ-0,125-530 кОм+10% 1 
В4 ОМЛТ-0,125-100 кОм+10% 1 
В5 ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% 1 
в6 ОМЛТ-0,125-1,2 кОм+10% 1 
в7 СТ5-17-520 Ом+20%-В. 1 
&8 ОМЛТ-0,125-470 0м+10% 1 

Конденсаторы 
КМ-56 ОЖО.460.045 ТУ 
т КМ-56-Н20-0,055 ика*20%-В 
с2 КМ-56-Н20-2200 пд*20%-В 
65, с4 КМ-56-Н20-0,055 мкФ+20%-В 
1 Транзистор 212065 ТФ0.5526 .005 ТУ 


10 





















$6 


и 
4) 


(1) 






*“Подбирают при регулировании 


оз. 
начение 


Наименование 


Резисторы 
ОМЛТ ОЖО.467.107 ТУ 
СТ2-17 ОЖ .468.096 ТУ 


















РИС. 5. КАСКАД СОГЛАСУЮЩИЙ. Схема электрическая принципиальная 


ИР2.240 .001 95 












Примечание 


270...590 кОм 


Вклейка 3 


Цель 


Лон. 





Обозначение т 
гетеродина 
ИР2.205.010 ИР4..'775.118 
ИР2.205.010-01 | ИР4.775.118-01 


| | ИР5.405.000 

| | а В 
| 

№ | | 1 х 

| к 

[78 ы 
С и 65 © 

| [6 

| - | 

| 

| 


порпус 




































Поз, Поз 
обозначение Наименование Примечание обозначение Наименование Примечание 
Резисторы КМ-5а-№47-82 пФ+5% 
ОМЛТ ОЖО.467.107 ТУ КМ-5а-№М47-150 пФ+5% 
СТ5-17 0Ж0.468.096 ТУ с КМ-5а-№47-82 п0+5% 
8! ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 1 610 Кы-5а-Н20-0,033 ыко*50% 
В2 ОМЛТ-0,125-8,2 кОм+10% 1 +50 
в ОМЛТ-0,125-22 ‘к0м+10% 1 С11 КМ-58-Н20-0,022 мк?-50% 
ВА ОМЛТ-0,125-470 0м+10% 1 12 КМ-5а-Н20-0,033 ико*20% 
ие ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 1 615 КМ-5а-Н20-0,033 мко*20% 
86 ОМЛТ-0,125-220 кОм+10% 1 150...270 кОм 
в ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% 1 С14 КД-1-№47-5,6 пФ+10%-2. 
88 ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 1 С15, с16 КМ-5а-Н20-0,053 мка*20% 
89 ОМЛТ-0,125-470 0м+10% 1 21 Катупка индуктивности См. табл. 
810 С7Т3-17-550 Ом+20%-В 1 Д1 Стабилитрон Д818И СМ?.362.025 ТУ 
811 ОМЛТ-0,125-470 Ом+10% 1 Др! Дроссель ИР4.778.012-01 
812 ОМЛТ-0,125-22 кОм+10% 1 
813 ОМЛТ-0,125-8,2 к0м+10% 1 Транзисторы 
814 ОМЛТ-0,125-180 0м+10% 1 71 275685 СБО.256.051 ТУ 
815 ОМЛТ-0,125-75 0м+5% 1 72 212065 Т@0.226.003 ТУ 
онденсанооы Т5 275685 СБО.226.051 ТУ 
КД 0Ж0.460.154 ТУ Тр! Трансформатор ИР4..770.002-02 
КМ-5а 0ЖО.460.045 ТУ 
С! Конденсатор 1 
С2 Конденсатор 1 
с4® КД-1-№47-4,7 пФ+0 ‚4-5 1 5,2...6,8 пФ 
С5 КМ-5а-447-100 п®+5% 1 
с6 КМ-5а-Н20-0,025 мк*20% 1 РИС. 6. ГЕТЕРОДИН. Схема электрическая принципиальная 
-20 ИР2.205.010 93 


Оборот вкл. 3 









Ш2 
еее ре — ЕСС ЕЕ ЕВЕ В. 
с [ | ход ИУ | ы а ААА | Усилитель 2ПЧ-2 ИР2.03.096 Усилитель НЧ < Ш 
| . * 


ИР2.02001 ож цель  дбрее | 
[| : 2.58 [ип-шби 
МЕНЕ Я 227272 [пл- ш6/2 _\| 
72 ежойиу [ип- 6 _ 
|4 ыхойни |п1-Ш6 _ 
"НЕНЕеде ии 
|6 | -12,68 _[ПП-Ш6/6 __ 

ни Корпус _ [ПП-Шб/7 

16 | 2] ПП -1/6/8 


гу 78 
Усилитель 1ПЧ-1 | 


| | | Смеситель 2 | 
В | ИР? 206.005 
Дрб 
| ‚ Те 
= 
















2) 

"ТОН БИЕН." ит ы 
1 0 0185 | 
| = 
































Стабилизатор напряжения 
[Цель Ин 
[ре || 





Тб 
— = детектор ТЛГ 
г ИР? 20% 008 Др23 
силитель 2ПЧ-1 | у ТГУ 
титель : [4 
6ИР2. 691.023 | | То 
К& | ` 
[_ 4 
В 
06 5 
`Гетербдин 210 | у ет 
ИР2.205.009 Каскад согласующий |ы ый 
ИР?.240, 005 НЕ 
| . 7571.03.75," 
(2) Г 
, ПОПОСА 
в 
р И Г] не 
: | АРУ 

и | ори иво = ПУ Ме ен И И 
/ °, р рае #' "тлф" "Тлг1" "Тлга" "Тлг" | 82 

й ты РРР ВИ ПО 

| | | р и ГРОМКОСТЬ 


ИРУ. 233.007 


РИС. 7. БЛОК ПЧ. Схема электрическая принципиальная ИР? .068.463 3; 


БЛОК ПЧ. Перечень элементов к схеме электрической принципиальной ИР2.068.463 935 


Поз. 
обозначение 


81 


1:9) 
в4, В5 


8 
в9 
10 
в11% 
В12 
815 
14 
816 
в17 
818 
в19 
Е20 
Е21 
Е22 
823 
825 
826 
827...В30 
8254 
826 
857 
#58 
829 
ВдО 
ВА 
в42 
ВАЗ 
ВАА 
45 
в46 
847 
848, 849 
850 
851 
В52 
853, 854 


(рис. 7 


Наименование 


Резисторы 

ОМЛТ 0ХО.467.107 ТУ 

С7Т1-17, С13-17 0Ж0.468.096 ТУ 

СП5-16ВА 0ЖО.468.519 ТУ 

СПЕ 0ЖО.468.021 ТУ 
ОМЛТ-0, 125-470 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-2,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-12 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-3,9 кОм+5% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-8,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-820 Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-1,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-3,3 кОм+10% 
СТ1-17-1,0 кОм+20%-В 
ОМЛТ-0,125-2,3 кОм+10% 
ОМЛТ-О, 125-470 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-470 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-120 Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
С11-17-1,0 кОм+20%-В 
ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-10 кОм+10% 
СП5-16ВА-0,25 Вт-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-470 кОм+10% 
СП5-16ВА-0,25 Вт-1,0 кОм+10% 
СП5-168ВА-0,25 Вт-4,7 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-470 кОм+10% 
ОМЛТ-0 ‚125-470 0Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-120 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-12 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-120 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-12 кОм+10% 
С7Т2-17-330 Ом+20#-В 
ОМЛТ-0,125-2,2 к0м+10% 
ОМЛТ-0,125-470 Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-4,7 кОм+10% 
СПЕ-Т-ВС-5-52В 1 Вт 10 кОм+20% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-12 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-5,5 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-12 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-3,3 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-100 кОм+10% 


Кол. 


Примечание 


1.,2...2,2 кОм 


1,0..-1,2 кОм 


Поз. 
обозначение 


#58 
859 
в6о 
&61 
в62* 
#63 


С14, С15 


С16 
С17 


с18, с19 
С20 


С21...С25 
С25...С28 


х 


С29*...С52 
С23...С56 
с59.. 
С41...С44 
С45*...С48® 


© 


С49...С52 
С55, С54 
655 
С56 
С5? 
с58 


12 


Наименование 


Резисторы 
ОМЛТ-0,125-33 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-470 0Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-2,3 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-820 Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-2,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-6,8 кОм+10% 

Конденсаторы 

КД 0Ж0.460.154 ТУ 

КМ-56 ОЖО.460.045 ТУ 

К53-4 0ЖО.464.027 ТУ 

КТ4-216 0Ж0.460.116 ТУ 


КМ-56-Н20-0,053 мкФ*20%-В 
КМ-50-Н20-0,068 мкФ*20%в 
КМ-56-Н20-0,033 мкф*20%-В 
КМ-56-Н20-0,068 иное Он в 
КМ-56-Н20-0,023 мкФ*20%-В 
КМ-56-М1500-1000 пф+10%-В 


КЫ-56-Н30-0,033 мко*20%-в 
КМ-56-М1 500-5600 10 -В 
КМ-56-М1 500-1500 пф+10%-В 
КЫ-56-Н50-0,068 мкФ 20%-в 
КМ-56-М47-220 пФ+10%-В 


КМ-56-Н20-0,053 мкФ*20%-В 


КМ-56-М47-47 пФ+10%-В 
КМ-56-Н50-6800 1%*20%-в 


КМ-56-Н20-0,033 мк@*20%-В 
Кы-56-Н20-6800 пФ*20%-в 


КМ-56-Н30-0,053 ит в 
КМ-56-Н20-0,0$2 мкФ+29%-В 


КМ-56-М№М47-68 пФ+10%-В 
КТ4-216-4/20 пФ-В 


ХЫ-56-Н30-0,053 ыкФ*20%-В 
КТ4-216-4/20 пФ-В 
КМ-56-М47-68 пф+10%-В 


КМ-56-Н20-0,068 ыкФ*20%-в 
КМ-56-Н30-0,033 кото 
КМ-56-Н20-0,068 иказ50 0%-в 
КМ-56-Н30-0,053 п 
КМ-56-Н20-0 ‚068 икое0 -в 
КМ-56-Н20-0,033 мкФ'20%-В 


Кол. 


‚> -> м ььь 


Г 


+ 


> № 


ЕЕ Ех 4 


- 


Примечание 


1,5...2,7 кОм 


47...82 п® 


47...82 пФ 








Поз. 
обозначение 





Наименование Примечание 





Кенденсаторы 











659, с60 КЫ-56-Н20-0,068 мкФ+20%-8 2 
662 К55-4-15-6,8+20% 1 
663...065 КМ-56-Н30-0,025 мкФ*20%-В 3 
666 Км-56-Н20-0,068 мкф*20%-в 1 
667 К55-4-15-6,8+20% 1 
068. ..574 КМ-56-Н>50-©,02> мко*20%-В 4 
672 КМ-56-Н20-0,068 мкФ" 20-8 1 
675 КМ-56-М1500-5600 пФ. 10%В 1 
еж КМ-56-Н50-0,068 мкф*20%-в 1 
675 КЫ-56-М1500-5600 пФ.10}-8 1 
676 К53-4-15-6,8.20% 1 
677. . .с80 КМ-56-Н30-0,068 мк*20%-В 4 
С81 КМ-56-М47-100 пФ.10%-В Л 
682 КМ-56-Н30-0,055 ка*20%-в 1 
с83 КМ-56-Н30-0,068 мкФ*2%-В 4 
684 ИР4 .652.035 1 
685 КМ-56-№М47-68 пФ. 10% В 1 
св6 КМ-56-Н20-0,068 мкф*20%-в 1 
с87 КМ-56-м1500-9600 пФ-10%-В 4 
се8 КМ-56-№47-68 пФ. 10%-В 1 
689 КМ-56-№7-68 пф+10%-В И 
690 КМ-56-м47-Д'Ю пФ. 10%-В | 1 
Се: КМ-56-н50-0,955 мк 20 | 1 
692 К-56-44'7-82 пФ.10%-В 4 
695 КД-1-№47-6,8 пФ+10%5 1 
694 Ки-56-Н50-0,055 мкФ. 20-8 1 
695 Км-56-Н20-0,068 мкФ"20%-В 4 
696 КМ-56-№47-82 пФ. 10%-В 1 
81, В2 Переключатель П2Г-> АПЗН 2 

ЦЭ0.360.016 ТУ 
45...48, Диод 2Д522Б дР>.362.029-01 ТУ 8 
Д10, 411 

Дроссели высокочастотные 

ГИО .477.005 ТУ 
Др1...Др4 ДМ-0,1-500 мкГн+5% В 4 
Дрв ДМ-0,2-60 мкГн.5%-В 1 
Др? ДМ-0,1-500 мкгн+5%-В 1 
Др8...Др11 ИР4 .'777.036 4 
Др16...Др19 ДМ-0,1-500 мкГи+5°> В 4 
Др21...Др25 ДМ-0,1-500 мкГн+58В 5 
Др26 ДМ-0,1-500 мкГн+5%-В 4 

| 


13 





908. Наименование | Кол. Примечание 








обозначение ' 
о Е ЕР в а И Е НЕ 
‚ Резонаторы 
11 р РК168-7ДШ-210 К-В 0Д0.538.052 ТУ 4 
32 `  РГ-07-7ДТ-3500 к-ББ ШЖО.258.067 ТУ 4 
П25 ’  РГ-02УД-7ЕЩ-500 К-В РЦЗ.382.253 ТУ 4 





Транзисторы 














' 27303Е Ц23.365.003 ТУ 
| 273686 С5БО.356.051 ТУ 
213065 1Ф0.536.003 ТУ 

та | 21303Е 2 
тз, 14 | 215685 2 
75 | 20303Е 1 | 
т6 | 210305Е ‚ОХ 
т7 2Т568Б | 1 
Т8...Т11 | 20303Е | А | 
т! 2 213035 1, 
714 ‚ 203065 г 1 д 
Т15,. 716 | 2Т5685 2 
т17 |  210303Е 1 
т18 2т5685 А 

| Трансформаторы | 
Тр1, Тр2 | ирР4.770.006-01 2 | 
ТрЗ, ТрР4  (  ИРД.770 .013 2 \! 

Фильтры УИ0.296,021 ТУ 
$1 ` $эм-025-500-6,0 1 | 
$2 ' $9М-035 500-5,1 | 3 
ФЗ ‚  $94-035-500-1,0 1 
$4 ФЭМ-058-500-0,5 1 
2 | Розетка СР-50-°5 ФВ ВРО.264.0©8 ТУ 1 
11 | Вилка РИМ7-ВШИБ-В 0Ю .364.043 ТУ 1 

| Микросхемы 
У1...У4 ‹ 255УРЪ 6К0.547.090 ТУ 4 
У5 ‚  235ДА1 6КО.547.090 ТУ 1 
У6 ® 235УР2 6ко.347.090 ТУ 1 
У? Стабилизатер напряжения 1 

‚ ИРЗ.233 -007 
Уз  УНЧ ИР2.032.022 1 

| Контуры 
к1 | ИР2.062.203 а 
К2 ИР2.062 .202-01 1 
кз ' ИР2.062 .209 ое 
кА ‚< ИР2.062.226 "е 
к5 | ИРе.062.201 о | 
Кб ' ИР2.062.201-01 1 








14 





Поз. 
обозначение 


81 
2 
5 
в4* 
1:0 


С1 


(2 


Наименование к. | 


И 










ЕВ 
+620 

ШЕЯ 
12,6 6 


Резисторы ОМЛТ ОЖ .467.107 ТУ 
ОМЛТ-©, 125-1,0 к0м+10% 
ОМЛТ-0,125-22 к0м+10% 
ОМЛТ-0,5-2 Ом+5% 
ОМЛТ-0,125-4,7 ком+ 10% 
ОМЛТ-О,125-2,4 кОм+5% 

Конденсаторы 
КМ-56-Н90-0,15 мк9*80%-в 
ОЖО .460.043 ТУ 
К55-4-15-10.20% ОЖ .464.057 ТУ 

Микросхема 142ЕН1А 6КО.54'’7.098 ТУ! Е) 









































РИС. 8. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Схема электрическая 


принципиальная ИР$. 255.007 95 






Примечание 


2.7. « .5.6 кОм 


15 





76 


Поз. 
обозначение 


С1 
с2 
65 
с4 
65 
се 
с7 
с8 
69 
610 
611 


С12 
Др+ 


Т: 
тг 
Т3 
74 
т5 


Тр1 
Тра 


Резисторы ОМЛТ 00 .467.107 ТУ 
ОМЛ7-0,125-100 кбым.10% 
ОМЛТ-0,125-1,5 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОЫЛТ-0,125-22 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-3,9 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 
ОМЛТ-0,125-1,0 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-100 0м+10% 
ОМЛТ-0,125-56 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-5,6 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-180 Ом+10% 
ОЫЛТ-0,125-4,7 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-56 0м+10% 
ОМЛТ-0,125-220 0м+10% 
ОМЛТ-0,125-5,6 к0м+10% 
ОМЛТ-0,125-5,6 кдм+10% 
ОМЛТ-0,125-520 0м+10% 
ОМЛТ-0,125-27 0м+10% 
ОМЛТ-0,125-27 0м+10% 

Конденсаторы 

КМ-56 ОЖО.460 .045 ТУ 

К5%-4 ОЖО-464.057 ТУ 


К53-4-15-6,8+20% 
К55-4-15-6,84+20% 
К53-4-15-6,6+20% 
КШ-56-Н30-0,053 ико*20%-В 


КЫ-56-Н20-0,053 мк" 20%-В 
К55-4-15-68+20% 
К5З-4-15-6,8+20% 
К55-4-15-6,8420% 
К53-4-15-35+20% 
КЫ-56-Н30-0,01 мка+70%-в 


Кы-56-Н30-0,01 мко*20%В 


К55-4-15-68%20% 
Дроссель ИР4..777.03? 
Транзисторы 
212056 Ц23.265.003 ТУ 
272685 СБО.536.051 ТУ 
2т568Б СБО.556.051 ТУ 
27т313А Щ0.226.049 ТУ 
27213А №0.256.049 ту 
Трансформаторы 
ТМ10-2: 000.472.021 ТУ 
ТОТ-99 000 .472.010 ТУ 
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+ 164 105 (6+ [27 - *Подбирают при регулировании 


1. Выводы 7 микросхем У1, У2 подсоеди- 
нить к корпусу. 
2. Выводы 14 микросхем подсоединить к 
ь цепи +5 В. 


Наименование 


Резисторы ОМЛТ 0Ж0.467.107 ТУ 



















Поз. 


обозначение Примечание 


В1 ОМЛТ-0,125-10 кОм+10% 
В2 ОМЛТ-0,125-68 кОм+10% 
85 ОМЛТ-0,125-68 к0м+10% 
Конденсаторы 
КД 0ЖО.460.154 ТУ 
КМ-56 ОЖ .460.042 ТУ 
К53-4 ОЖО-464.057 ТУ 
КТ2 00 .465.000 ТУ 
с1 КТ2-19-1,9/15 15...39 пФ 
с2* КМ-56-М№47-2? пФ+10%-В 
сз КМ-56-Н50-0,053 икФ"20%-в 
С4 К53-4-15-6,8+20% 
5, 6 КМ-56-Н20-0,053 мк*20%-в 
с7 К55-4-15-6,8+20% 
Др1 Дроссель высокочастотный 
ДМ-0,2-60 мкГн+5%-В ГИО .477.005 ТУ 
Пэ1 „Резонатор РГ-06-7ДУ-1000 К-БВ 
ШО .228.066 ТУ 
у1, У2 Микросхема 5641А7 6КО.347.064 ТУ1 
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ИЕЕЕЯ И д1...д7  |Диод 2Д522Б дРЗ.362.029-01 ТУ 
РН [| г шт = т ыыы - Микросхемы 
ыход 1- а | имя. записи | 
Ин У1 5ЗОТМ? 6КО.347.022 ТУ16 
Г |2 [выход 1-4 о у2 564ЛН2 6КО.347.064 ТУ2 
м ра Выход 1-6 а ВЕТВЕЙ УЗ Н1806%М1-191 6К0.347.436 ТУ 
[25 [выход 2-1 ь сз | корпус у4...У6 564ЛН2 6КО.347.064 ТУ2 
г Зыход 2-2 Норлус у7...У10 564ЛН! 6КО.347.064 ТУЭ 
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Оборот вкл. 4 


1. Выводы 16 микросхем У1...У5 подсоединить к цепи А (+5 В). 
2. Выводы 8 микросхем УЛ...У5 подсоединить к корпусу. 


Поз. 
обозначение 


81 


ИЦ1...ИЦ5 


71...75 





Наименование Примечание 


Резистор ОМЛТ-0,125-10 кОм+10% 
0ЖО.467.107 ТУ 


Конденсаторы 
КМ-56-Н20-0,035 икФ*20%-В 


0%0.460.043 ТУ 
К55-4-15-6,8+20% 0Ж0.464.057 ТУ 


Дроссель высокочастотный 
ДМ-0,6-12 мкГн+5%-В ГИО.477.005 ТУ 


Индикатор цифровой 2ЛС514А 
зА0.229.010 ТУ 


Микросхема 514ИД1 6бКО.347.044 ту2 


РИС. 15. УСТРОЙСТВО ИНДИКАТОРНОЕ 


Схема электрическая принципиальная ИР5.045.000 95 
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Поз. 


` Наименование 
обозначение 










В! Резистор СП5-16ВБ-0,25 Вт-10 кОм+10% 
0ЖО.458.519 ТУ 

С1...С4 Конденсатор КТИ-1Аа-Н70-3300 080% 
ОЖО.450.153 ТУ 

Д1, Д2 Диод 2Д204В Тр3.262.066 ТУ 

Пр Вставка плавкая ВП!1-1-1,0 А-250 В 
000.480.005 ТУ 

71, та Транзистор 21921А ЖК>. 565.254 ТУ 

У1 Стабилизатор напряжения ИР5.255.014 

92 Фильтр питания ИР5.290.043 

Уз Стабилизатор ключевой ИРЗ.225.035 
Фильтры питания 

у4 ИР5.290.044 

У Стабилизатор напряжения ИР5.225.015 

11...04 Контакт ИР7.752.185 
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Примечание 


РИС. 1>. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПК-12. Схема электрическая принципиальная ИР2.211.008 95 


Поз. 
обозначение 


Вт 
52 
КЗ 


С1 


СЗ 


Дл 
Д2 


Т1 





Примечание 


Резисторы ОМЛТ ОЖО. 467. 107 ТУ 


ОМЛТ-0, 125-6, 8 кОм+5% 
ОМЛТ-0, 125-3, 9 кОм+5% 
ОМЛТ-0, 125-1 кОм+10% 


Конденсаторы 


К50-29-258В-100 мкФ 
ОЖО. 464. 156 ТУ 


КМ-56-Н90-0, 15 мкФ’ 
ОЖО. 460. 043 ТУ ©“ 


Стабилитрон Д818И СМЗ.362.083Г4 
СМЗ. 362. 025 ТУ 

Тиристор 2У101Б 

ПЗ. 369. 001 ТУ 

Транзистор 2Г313ЗА 

ЩЫО. 336. 049 ТУ 


РИС. 16. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Схема электрическая 
принципиальная ИРЗ. 233. 013 Э3 
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81 
Н2 
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22 





Поз. 


Примечание 
значение 






Резисторы ОМЛТ ОЖО.467.107 ТУ 
ОМЛТ-0,125-2,2 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-22 кОм+10% 
ОМЛТ-0,5-2 0м+5% 
ОМЛТ-0,125-5,9 кОм+10% 
ОМЛТ-0,125-2.2 кОм+10% 

Конденсатор КМ-56-Н9О-0,15 мк 50-В 

ОЖО „460.045 ТУ 

Микросхема 142ЕН2А 6КО.2347.098 ТУ1 







‚ С2 






РИС. 17. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Схема электрическая принципиальная 
ИР2.255.014 95 










Поз. 
обозначение 


С1, С2 


СЗ 


С4 


Др1 


Др2 


Т+ 


У1 


РИС. 18. СТАБИЛИЗАТОР КЛЮЧЕВОЙ. Схема электрическая 


Наименование Примечание 


Резисторы 


ОМЛТ ОЖО. 467. 107 ТУ 
СП5-16ВБ ОЖО. 468. 519ТУ 


ОМЛТ-0, 125-56 0м+10% 
ОМЛТ-0, 125-27 Ом+10% 
ОМЛТ-0, 25-270 Ом+10% 
ОМЛТ-0, 125-150 кОм+10% 
ОМЛТ-0, 125-1, 2 ком+10% 
ОМЛТ-0, 125-22 кОм+10% 
СП5-16ВБ-0, 25 Вт-10 крм+10% 
ОМЛТ-0, 125-2, 2 кОм+10% 
ОМЛТ-0, 125-1, 5 кОм+10% 


Конденсаторы 
КМ-56-Н9О-О, 15 мкФ 
ОЖО. 460. 043 ТУ 


К50-29--258В-1ООмкФ 
ОЖО. 464. 156 ТУ 

. К50О-29-63В-100мкФ 
ОЖО. 464. 156 ТУ 


Дроссель Д13-68В 

АГО. 475. 007 ТУ 
Дроссель высокочастотный 
ДМ-1, 2-30 мкГн+5%- 
ГИО. 477. 005 ТУ 


Транзистор 2Т3З1ЗА 
ЩЫО. 336. 049 ТУ 
Микросхема 142ЕН2А 
СКО. 347. 098 ТУТ 


принципиальная ИРЗ. 23:3. 035 Э8 





нннненн-ннн 


23 


24 











Поз. 
обозначение 













Ка 
К2 
ЮЗ 


СЕ: 05 


СЗ, СА 


Д1 


Д2 


Др1 


ТА 


РИС. 19. ФИЛЬТР ПИТАНИЯ. Схема электрическая принципиальная 


Резисторы 
ОМЛТ ОЖО. 467. 107 ТУ 


ОМЛТ-0, 125-3, 3 кОм+10% 
ОМЛТ-0, 125-8, 2 кОм+5% 
ОМЛТ-0, 125-1 кОм+10% 





Конденсаторы 


К5О-29-258-100мкФ 

ОЖО. 464. 156 ТУ 
КМ-56-Н9О-О, 1ыкФ"80%-В 
\Стабилитрон 2С133А 

смз. 362. 805 ТУ 


Тиристор 2У101Б 
ШЛЗ. 369. 001 ТУ 










Дроссель высокочастотный 
ДМ-1, 2-30 мкГн+5%-В 
ГИО. 477. 005 ТУ 


Транзистор 2Т313ЗА 
ЩЫО. 336. 049 ТУ 


ИРЗ. 290. 014 Э3 





Поз. 
обозначение 


С1 


СЭлС8 


Др1, Др2. 





Примечание 


Конденсаторы 
+80 
КМ-56-Н9ЭО-0, 15мкФ_20 
ОЖО. 460. 043 ТУ 


К50-29-63В-47мкФ 
ОЖО. 464. 156 ТУ 


%-В 


Дроссель высокочастотный 
ДМ-1,2-3З0 мкГн+5%-В 
ГИО. 477. 005 ТУ 


Реле РЭС55А 
РС4. 569. 600-05. От 
РСО. 456. 011 ТУ 


РИС. 29. ФИЛЬТР ПИТАНИЯ. Схема электрическая принципиальная 
ИРЗ. 290. 013 Э3 


25 


ПРЕДОХ. 108 


^2208 507 


Поз. 
обозначение 


сс? 
с3‚©4 


С5,56 
ст 
с8 


с10 
С1Ь 


26 


Наименование 


Резисторы 
ОМЛТ ОЖО. 467. 107 ТУ 
СП5-16ВБ ОЖО. 468, 519 ТУ 


ОМЛТ-0,125-2,2к0м+10% 
ОМЛТ-0,125-22к0м+10% 
ОМЛТ-0,5-2 0м+5% 
ОМЛТ-0,125-3,ЭкОмё10% 
СП5-16ВБ-0,25 Вт-10х0м+10% 
ОМЛТ-0,125--2,2к0м&10% 
ОМЛТ-0, 5-7,5 0м+5% 
ОМЛТ--0,125-6,8хОм+5% 
ОМЛТ-0,125-3,9кОм+5% 
ОМЛТ--0,125-1,ОкОм+10% 


Конденсаторы 





К42У ОЖО. 462. 082 ТУ 
КМ-56 ОЖО. 460. 043 ТУ 
К53-4 ОЖО. 464. 037 ТУ 
К50-29 ОЖО. 464. 156 ТУ 


К42у-2-1000 В-0,047мкФ+1 0% 
КМ-56-Н9О-0;15 мкФ" 80%-В 


-20 
К53-4-20-47+20% 
К50-29-63 В-1000мкФ 
К5О-29-258-2200мкФ 


+80, 
КМ-56-Н9О-0,15мкФ_ 20%8 


К50-29-25 В-2200мкФ 
К50-29-638-1000мкФ 


Тумблер МТЗ ОЮО. 360, 016 ТУ 
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| +12.68" 
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рее кг 
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Поз. 
обозначение 






Наименование Кол. 


Гнездо ИРб. 604. 035-01 Си 










д... Да Диод 2Д204В ТРЗ. 362. 066ТУ 
Д5 Стабилитроп 4818И 
смз. 362. ОВЗГЧ 
СМЗ. 362. 025ТУ 
дв Тиристор 2У101Б 
113. 369. 001 ТУ 1 
Дт Индикатор единичный 3Л341Б 1 
а^о. 339. 189 ТУ 
Др1,Др2 Дроссель высокочастотный 
ДМ-0,4-20мкГнё5%-В 
ГИО. 477. 005 ТУ 2 
Др3,„Др4 Дроссель Д122Н 
ОЮО. 475. 000 ТУ 2 
Кл Зажим ИРб. 625. 001 Сп 1 
Пр Вставка плавкая 
ВП1-1 1,ОА 2508 1 
ОЮО. 480. 903 ТУ 
Р Реле РЭС55А 
РС4. 569. 600-05. 01 1 
РСО. 456. 011 ТУ 
Транзисторы 
ть 2Т921А ЖКЗ. 365. 254 ТУ 1 
ре 2Т313ЗА ЩЫО. 336. 049 ТУ 1 
Тр Трансформатор ТНЗ6-220-50 1 
ОЮО. 470. 9001 ТУ 
11 Вилка ИРЗ. 645. 001 Сп 1 
12 Розстка 2РМ1 8КПН7Г1В1 
ГЕО. 364. 126 ТУ 1 
Микросхемы 
Уз 1А2ЕН2А СКО. 347. 098 ТУ1 ро 
У2 542НД1 ТРЗ. 454. 000 ТУ 1 


РИС. 21. ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ВС-12. Схема электрическая принципиальная ИРЗ.215.014 33 











а 
7.174 
Инченымено) 





г2 
Тлг 
+ 
5.0 


5 ( 
зон 


ТлФ 


[9 — т 
Ти Тл 
4 \ 

[ \ 
из 
ПОДДНАПА 


эф, 


.4400 


Тлф лин 





Тлф лин. 600 








74; 48 


40тё, М5 





Общий вид 


РИС. 22. РАДИОПРИЕМНИК Р-326М. 


27 


УЕ 89Р`890-24И ненвочодинЧея виэхо °58 УОИЯ ‘Ба *оиа 
011 74р"690°24И венвоводияаея емэхо `уЮхч "62 ‘Иа 


[9% 890 `6 ЗИ 






60 `689`7ЗИ 
|= 6-50) 6-60) 
017`890 °С 9И 


тт 





р =] 
< 


Каскад согласующий 


ИЕР. 240.001 













«1 


- 


ре 
5 
| 
8 
+ 
| 


РИС. 25. БЛОК. Схема маркировочная ИР2.068 .457 Д10 





ОТТ 047"890°гаИ взньонодихави вмэхо °УНИТОчятял ока *9= °оиа 


008 вн озАндэвоп 





10-010 `$68`24И 


10-610 $08 в9И 








фи $0 $54741 $945 4179г 4$ +! 
ФЕ 
® ЕЕ 
ЕЩЕ ИС: 


В а [В и] 
[4 @ оса а [99 099] @) 


#10890 24 И 












ОТТ 597 890`24И венвоводияави виахо *вИ ога ‘ё ‘оч 











ОР 
[> 
[| 
ВЕ 
ИО ЗРЕЗАИ ”@. 
















[6 [992] о’ 








2 ТЕ 

#2) а (© 9 ва (9) 

- 977 Си) й 
967 


бес 90 ви о“ [@) ® 
>08 2 ошбмогуои 7} омазамяу 24 





оз оком о 


@Ж- 


$200 64И 





31 





000" $70 


. 


ЕЗИ эзонбохвяини ояхоцобзох 





ОГ 200-т2д-гаи взнвоводияави виэхо "ВТО НИБТЯРО *8& `ЭИа 


4 [: 


200*19=°64И Чохедана.1 





[= 
= | 


2то*во&“гаи чкэзика 








290 











С? 
+9 
ця , руби янмыг и 
ооооооооо0о00 
1090080 
190120 | ШЕЕ 
мо ЫВЫЕНЫ 
во 
ов | о 
—_ [= ВЕАВВаа" 
а 


_. о 


[= - г 
о |= | 
27 ой го о 





РЯ 
мо 920! 
мото о 
во о [-] о ооо 
на 999 






97 


32 





РИС. 29. БЛОК ПИТАНИЯ. Схема маркировочная ИР.087.030 Д10 


ИР3.290 09И 


«000 


у“ 
Я. 


90.073 


ИРВЗ.2 


10 20 30 


: 
Е 
Зо" 


ИРЗ. 238.013 





РИС. 30. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПК-12. Схема маркировочная ИРЗ.211.008 Д1О 
$5 


ОТЕ +$0:512°саи венвовобинаем зиэхэ *2т-э8 иочятяо чизтииваия8 *уе ‘оиа 


97/099 54 и 


7 [77 





5 ) 


} — исток 
2 — сток 

3 — затвор 
4 — корпус 










] — эмиттер 
2 — коллектор 










ы 3 — баз. 
2 4 — корпусе. 
1 
3 
21306 
р 2Т313А 
Е] 
Й 1] — исток 

2 — сток 1- эмиттер 

3 — затвор 2 1 2 — коллектор 

4 — затвор 1 3 - база 


21921А, 2Г904А 


3 1 —‘эмиттер 
2 — коллектор 
3 — база 
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Управляющий электрод 





Ао 
Е 
Точка к4770да ^17709 
РИС. 34. РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВО- РИС. 35. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ДОВ ТИРИСТОРА 2УЮ ТВ ВЫВОДОВ ЦИФРОВОГО 


ИНДИКАТОРА ЗЛС314А 


Черная полоса со стороны 
ИЛЮ сового вывода 


РИС. 36, РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ 
ДИОДА 2Д5226, СТАБИЛИТРОНА 
2С133А 


УЕРНаЯ ПОЛОС@ 60 
И стороны иатод- 


Н0го 65/6000 
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